Okruh otazok ku skuske z predmetu ,,Zaklady elektroniky a logickych obvodov*:

(1) Rezistory: zakladné vlastnosti linearnych rezistorov a nahradna schéma.

(2) Kondenzatory: zakladné vlastnosti kondenzatorov a nahradna schéma.

(3) Cievky, tlmivky a transformatory: charakteristické vlastnosti a nahradna schéma.

(4) Piezoelektrické prvky: piezoelektrické krystalové jednotky - PKJ a elektricky nahradny obvod rezonatora.

(5) Polovodicové diody: konstrukcia diody, ¢innost’ diddy, V-A charakteristika realnej diody, ndhradné obvodové modely diddy.
(6) Fyzika didd v pevnej faze, rozlozenie naboja, vzt'ah medzi diddovym pradom a diddovym napétim, zataZzovacie priamky diody.
(7) Bipolarny tranzistor: zakladné vlastnosti, ¢innost’, ndhradny model tranzistora.

(8) Bipolarny tranzistor: prudové zosiliiovacie Cinitele, tranzistorové obvody, charakteristiky tranzistora.

(9) Tranzistor ako spinaci prvok: charakteristiky tranzistora, nevodivy stav tranzistora, vodivy stav tranzistora.

(10) Tranzistor ako spinaci prvok: statické charakteristiky tranzistora zapojenie so spolocnou bazou.

(11) Tranzistor ako spinaci prvok: statické charakteristiky tranzistora zapojenie so spolocnym emitorom.

(12) Tranzistor ako spinaci prvok: statické charakteristiky tranzistora zapojenie so spolocnym kolektorom — emitorovy sledovac.
(13) Tranzistor ako spinaci prvok: dynamické charakteristiky tranzistora.

(14) Pol'om riadeny tranzistor: vyhody a nevyhody FETov, typy FETov, princip ¢innosti a konstrukcia tranzistora JFET.

(15) Pol'om riadeny tranzistor: zmeny napitia na priechode hradlo-emitor JFET tranzistora, prevodové charakteristiky JFETu.
(16) Pol'om riadeny tranzistor: nahradny obvod, gm a 1ps.

(17) Polom riadeny tranzistor: princip ¢innosti tranzistora MOSFET pracujtci v ochudobiiovacom mode a jeho konstrukcia.
(18) Pol'om riadeny tranzistor: princip ¢innosti tranzistora MOSFET pracujtci v obohacovacom mode a jeho konstrukcia.

(19) Pol'om riadeny tranzistor: nastavenie pracovného bodu FETu, analyza a ndvrh zosiliiovaca v zapojeni SS.

(20) Polom riadeny tranzistor ako analdégovy spinac: princip ¢innosti.

(21) Diferencny zosililovac: zakladné vlastnosti, schéma a princip ¢innosti, jednosmerné prenosové charakteristiky, sthlasné a
diferencné zosilnenie, diferencny zosililovac s konStantnym zdrojom prudu, diferen¢ny zosiliiovac¢ s nesymetrickym vstupom.
(22) Prudové zdroje, aktivne zataze a posuvace urovne: Widlarov pradovy zdroj, Wilsonov pradovy zdroj, pradové zrkadla,
prudové zdroje ako aktivne zataze, posuv trovne.

(23) Idealne operacné zosilnovace: zakladné vlastnosti, schéma a princip ¢innosti, jednosmerné rozdielové a sthlasné zosilnenie,
frekvenéné vlastnosti opera¢ného zosililovaca, druhy opera¢nych zosiliiovacov.

(24) Cislicovych obvodov a zékladné charakteristiky &islicovych obvodov.

(25) Zakladné obvodové riesenia Cislicovych obvodov, schéma a princip ¢innosti: priamo viazana tranzistorova logika DCTL,
odporovo viazana tranzistorova logika RTL, logika RCTL, logika DTL, I2L logika a jej vyhody.

(26) Zakladné obvodové riesenia Cislicovych obvodov: TTL logika, schéma, princip ¢innosti, modifikacie TTL logiky, zakladné
charakteristiky TTL obvodov.

(27) Zakladné obvodové riesenia Cislicovych obvodov: ECL logika, schéma a princip ¢innosti, zakladné charakteristiky ECL
obvodov, vyhody ECL.

(28) Zakladné obvodové riesenia Cislicovych obvodov: MOS obvody, invertory MOS, zakladné charakteristiky invertora MOS,
Obvody CMOS a ich zakladné vyhody, porovnanie obvodov realizujtcich log. funkcie.

(29) Z4akladné obvodové rieSenia Cislicovych obvodov: statické obvody MOS, vyhody a nevyhody statickych obvodov MOS.
(30) Zakladné obvodové riesenia Cislicovych obvodov: dynamické obvody MOS, vyhody a nevyhody dynamickych obvodov MOS.
(31) Zakladné pojmy a definicie logickych systémov, ¢innost’ logickych systémov v Case, zakladné ulohy pri praci s logickymi
systémami.

(32) Kombina¢né obvody: analyza kombina¢nych obvodov, syntéza kombina¢nych obvodov, kombina¢né funkcie, kombina¢né
obvody.

(33) Kombina¢né obvody: obvody na realizaciu aritmetickych operacii, netiplna a uplna jednobitova s¢itacka, odcitacky, zrychlenie
prenosu pri s¢itavani dvojkovych ¢isel, realizacia s¢itaciek a odcitaciek, aritmeticko-logické jednotky.

(34) Sekvencné obvody: klopné obvody RS, D, T a JK, ¢itace ich rozdelenie, asynchronne ¢itace a synchronne ¢itace, posuvné
registre ich typy a realizacia.

(35) Pamét'ové prvky Cislicovych obvodov: zakladné pojmy a klasifikacia polovodiovych pamati

paméte RWM statické a dynamické, pamite ROM.

(36) Uvod do ASIC: zakladné pojmy, historicky vyvoj a rozdelenie IO, typy PLD obvodov.

(37) Uvod do ASIC: ekonomické aspekty, porovnanie ASIC technologii, konverzia FPGA na ASIC.

(38) Klasifikacia PLD z hl'adiska technologie vyroby FUSE, EPROM a EEPROM, SRAM, ANTIFUSE, FLASH, Prehl'ad
technologii programovania FPD obvodov.

(39) Architektary a typy cislicovych obvodov SPLD: obvody PLA a PAL, ich zakladné pojmy a zapojenie vnttornej Struktiry,
makrobunka.

(40) Architektury a typy cislicovych obvodov CPLD: Lattice pLSI a ispLSI, Altera CPLD MAX 3000, ich zakladné pojmy a
zapojenie vnutornej Struktiry, makrobunka.

(41) Architektiry a typy ¢islicovych obvodov FPGA: Xilinx XC 4000, Altera FLEX 10K, ich zakladné pojmy a zapojenie vnutorne;j
Struktiry, makrobunka.

(42) Vyvojové prostriedky obvodov FPGA: postup pri navrhu, Altera- Quartus II, opis navrhu, grafické prostriedky, EDA nastroje,
prikazovy riadok, analyza a syntéza, umiestnenie a prepojovanie, simulacie, Casova analyza, casové poziadavky, programovanie a
konfiguracia.

(43) Vyvojové prostriedky obvodov FPGA: Moderné postupy pri navrhu PLD, Mentor Graphic- FPGA Advantage.

(44) Otazky stvisiace s vypracovanim zadania.



